HALLOTRON CIENKOWARSTWOWY HN 44
THE THIN FILM HALL PROBE TYPE HN 44
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Wartosci parsmetzow hallotronaw eseﬁkawamwowych
| HNga
(w warunkach ehiodzenia naturalnego, w tamperaturze

otoczenia /p = 256 °C)

Vatues of parametars of the thin films Hall probe

type HN 44

ioperation in static air. Ty s = 25 °C)

input resistance Ry BB Q
- Rexystancja wejsciowa & - Chutput resistance Ry Ry = Rx
- Rezxystancja wyjiciows R Y - Nominal-coritrol current Jy 20 mA
- Nominalny prad: sterujacy 7 - Voltage sensitivity 7 18 + 25 A'v‘l'
- Enrtosé napigciowa 7 - Residual nui-!_-'\mltag e Uyo
- Napigcie resztkowe L gt T = Ixp: B=0) <amv
loray Ix = Ixpn, 8 =0 *Open circuit Hail voltago Uynt
- Napiqcie wyjsciowe gy 03805V
oy Iy =Iyn, B =17 0.05+10T
- Zakres indukcji magnetyczne; 5
- Temperaturowy wsp6tczy nnik Lo _ - 0.05 + +0.15%/°C
rezystancii o 0,05 = +015%°C . T&mperature oneffucuent of
- Temperaturowy wspdfezynnik _'Hall_ voltage /3 95~ 02% ¢
napigcia Hailla G 05 02%5C a'QQQrat'irj@temperature
- Zakres temperatury pracy 7 10 55 9% range 7 10 559
- Powistzchnia czynna S 1,1 - - Active area S 1.1 mm?2
- Razmiary: @ 6.0 mum Dimensions: b 6.0 mm
& 810 mmm & 80 mm

i 0.25
woboge P94 caunne; 4 parn.

Srodek pow:erzchm Lzynne jast oznacrony na obudowis
czerwonym punkterm A |

o G258 mm

HALLOTRON CIENKOWARSTWOWY HN 43
THE THIN FILM HALL PROBE TYPE HN 44

Hallotron HN 44 jest wykonany przez naparowanie warstwy
potpr:modmkowa; CngTe oraz ulektrod na cienks ptytke
miki. Hallotron ten ma: ;odnakowe rezystancje Ry i Ry,
pozwala zamigniac obwdd pradowy i napigciowy. Mecha-
nicznie alement zabezpisczony jest blachg cienkaz materiatu
memagnetycznego Hallotron bez. ostony metalowej moze
by¢ takie naklejony na Iammacle*-)

Hailotron ten odznacza sie bardzo mata pow:erzchmq czyn-
na {=1,} rnmz} co umailiwia zastosowanie go ‘do- pomia-
row gradientow pol rnagnatvunych szc:ogéln wvstqpuga-
cych w matych objgtosciach. Moze by¢ zastosowany takz

jako czujnik do wykrywania potoienia: poruszaj :
namagnesowanych efementdw, np. wsystemie: re;estracp
przesuwu tasmy magnetofonowa;j.

Na specjaine zamdwienie hatlotrony HN 44 mogq byé
wykonane z wyprowadzeniem efektrod tzw. bezpetlowym.

umozliwizjgcym prace hallotronu przy wyzszyeh czesto-
tliwosciach.

*) Minimaina grubosé haifotronu w obudowie 2 lami.

natu wynosi ca 0.8 mm; diugoéé maksymalna laminatu
40 cm.

The Hall probe MM 44 is cbtained by evaporations of the s
miconductor CdHgTs laver and metallic electrodes on
thin mica piate. This Hai! probe has the same output re:
stance and input resistance. This property permits to chawy
input current circuit and output voltage circuit.

The Hali probe is protected by thin antimagnetic plat
The Hali probe HN 44 is conspicuous by a very small are
of active- fayer { ~ 1.1 mm®). Therefore this probe can t
applied to measurement of the gradients of magnetic fiel
in small spaces.

The Hall probe HN 44 can be used as detector of signa
from a moving object a.g. in registration of magnetic tap
shifi.




